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Iki Boyutlu Manyetik Heteroyapilar
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Yiiksek performansli ve enerji verimli cihazlarin iiretilmesine olanak taniyan iki boyutlu (2D) heteroyapilar,
farkli malzemelerin bir arada kullanilmasi ile farkli 6zelliklerin kombinasyonunu miimkiin kilmaktadir. iki
boyutlu manyetik heteroyapilarin 6zellikleri de arayiiz yapisi, tek katmanlarin manyetik o6zellikleri ve
katmanlar arasindaki gesitli etkilesimlere baghidir. Yiiksek spin polarizasyonu ve ayarlanabilir manyetik
ozellikleri olan iki boyutlu manyetik heteroyapilar, manyetik sensorler, spin valfleri ve manyetik bellek
cihazlar1 dahil olmak iizere gesitli uygulama alanlarina sahiptir.

Iki boyutlu manyetik heteroyapilar, manyetik
ve/veya manyetik olmayan malzemelerin
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malzemelerdir. Yiiksek hassasiyet ve yliksek o6l oL PP PP .
performansh manyetik cihazlar gelistirilmesini I <0.40.40.40. 4040,

saglayan 2D manyetik heteroyapilar, spintronik
gibi potansiyel uygulamalar1 olan Onemli
malzemelerdendir. 2D manyetik heteroyapilarin
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heteroyapisidir. Bu heteroyapi, manyetik alani
kontrol edebilen, polarize edilebilir 151k yayma
Ozelligine sahiptir. Ayrica, bu heteroyapilar
manyetik hafizali cihazlar, manyetik sensorler

ve manyetik veri depolama gibi c¢esitli . "
uygulamalarda kullanilabilirler. Diger 2D Manyetik heteroyapi ¢alismalarina ek olargk
manyetik  heteroyap  omekleri  arasinda ayrica bu sunum kapsaminda NM/FM/NM magnetik

FesGeTey/MoSy, Crly/BP gibi malzemeler yer iic tabakali heteroyapilar1 da anlatilacaktir. Bu
alir, [1-4] ’ heteroyapilarm istiflenmeleri analiz edilmistir, bu
' yapilarin elektronik ve manyetik 6zelliklerinin

Bu konusmada, FM/NM/EM heteroyapisindaki katmanlar aras1 mesafeye direkt olarak bagli oldugu
CrN/P/CrN  bilesiginin elektronik ve spin- sonucuna ulagtlmgtir.

bagiml transport dzellikleri anlatilacaktir. Tlgili

sistemin spin valf verimliligi incelenmistir ve bu

heteroyapiya ait manyetik direng yaklasik %12

olarak  hesaplanmustir. [4] Calismalar

kapsaminda, giiclii elektron korelasyonlarinin

etkisi de Hubbard terimi ile dikkate alinmigtir.

(Sekil 1)

Sekil 1: Hubbard terimine bagli anizotropi
enerji degigimi

Tesekkiir: Bu calisma TUBITAK tarafindan TUBITAK-1001 (No.119F361) ve FLAG-ERA JTC-2021
(N0.221N400) projeleri kapsaminda desteklenmistir.
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